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I.  Diskripss MataKuliah :
Matakuliah ini memuat bahasan tentang: Lensa Sinar-x; Sifat
Dielektrik dan Optik Bahan; Permukaan Fermi pada Logam;
Ketidaksempurnaan pada Kristal; Plasmon, Polariton dan
Polaron; Proses Optis dan Eksitasi; Superkonduktivitas, dan
Material Amorf.

Il. Standar Kompetensi Mata Kuliah:
Matakuliah ini memuat bahasan tentang: Lensa Sinar-x; Sifat
Dielektrik dan Optik Bahan; Permukaan Fermi pada Logam;
Ketidaksempurnaan pada Kristal; Plasmon, Polariton dan
Polaron; Proses Optis dan Eksitasi; Superkonduktivitas;, dan

Material Amorf.
I1l.  RencanaKegiatan
Tatap Mukake |  Kompetensi Materi Pokok Strategi Standar
Dasar Perkulishan | Bahan/Referensi

12 Menganalisis 1. LensaSnar-x Diskusi, tanya A2

dan 1.1. Teori Dasar Lensa| jawab, tutorid,

mendeskripsikan Sinar-x dan penugasan

sinar-x dan | 1.2. Karakteristik Lensa

aplikasinya Sinar-x

1.3. Aplikasi Lensa Sinar-
X

34 Menganalisis 2. Sifat Dielektrik dan | Diskusi, tanya A1l: 151-166
dan Optik Bahan jawab, dan A2:
mendeskripsikan | 2.1. Tetapan Dielektrik penugasan A3: 294-341
didektrik  dan | 2.2. Polarisabilitas B2: 244-342

sifat optik bahan | 2.3. Ferroelektrik

2.4. Piezod ektrik

2.5. Tetapan-tetapan
Optik
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2.6. Konduktivitas Optik
2.7. Permitivitas Efektif

4,5

Mendeskripsikan
Permukaan

Fermi pada
logam

3. Permukaan Fermi
pada Logam

3.1. Skema Kawasan
Tereduksi dan
Periodik

3.2. Kostruksi Permukaan
Fermi

3.3. Orbit elektron, Orbit
lowong, dan Orbit
terbuka

3.4. Kdkulas PitaEnergi

3.5. Metode Eksperimen
Permukaan Fermi

Diskusi, tanya
jawab, dan
penugasan

Al: 167-284
A2:
A3: 294-341

6,7

Menganalisis
dan
mendeskripsikan
karakteristik
kristal

4, Ketidaksempurnaan
padaKrista

4.1. Cacat: Kekosongan
dan cacat interstisi;
Rusak radiasi;
Konduksi ion.

4.2. Ketidaksempurnaan
Makroskopik: Salah
lokasi; Cacat bidang

4.3. Pertumbuhan Kristd
Sempurna
Terkontrol:
Kemurnian;
Pertumbuhan kristal
dari Peleburan;
Pertumbuhan kristal
dari uap; Kontrol
ruang ketakmurnian

4.4, Paduan (alloy)

Diskusi, tanya
jawab, dan
penugasan

A2:138-189

UJIAN SISIPAN I

9.10

Mendeskripsikan
Plasmon,
Polariton dan
Polaron

5. Plasmon, Polariton
dan Polaron

5.1. Fungsi Diedektrik
Gas Elektron

5.2. Plasmon

5.3. Screening
Electrostatics

5.4. Polariton Hubungan
LST

5.5. Interaks  Elektron-

Diskusi, tanya
jawab, dan
penugasan

Al: 287-320
A2
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elektron
5.6. Interaksi  Elektron-
Fonon
5.7. Instabilitas  Peierls
Logam Linear
10.11 Mendeskripsikan | 6. Proses Optis dan | Diskusi, tanya A1:323-354
proses optis dan Eksitasi jawab, dan A2:
eksitas bahan | 6.1, Reflektansi Optik | Penugasan
6.2. Eksiton
6.3. Efek Raman pada
Krista
6.4. Energi Hilang
untuk Partikel cepat
pada Padatan
12.13 Menganalisis 7. Superkonduktivitas | Diskusi, tanya A1l: 357-398
dan 7.1. Akurensi jawab, dan A2:
mendeskripsikan superkonduktivitas | Penugasan

superkonduktor | 7 5 Destruksi

superkonduktivitas
oleh Medan
Magnet

7.3. Termodinamika
Transis
Superkonduksi

7.4. Persamaan London

7.5. Panjang Koherensi

7.6. Teori BCS
Superkonduktivitas

7.7.Kuantisas  Fuks
pada Cincin
Superkonduksi

7.8. Superkonduktor
JenislI

7.9. Penerobosan
Josephson
Superkonduktor

14.15 Menganalisis 8. Materia Amorf Diskusi, tanya A4:268-300
dan 8.1. Jenis Material | jawab, dan
mendeskripsikan Amorf penugasan
amorf 8.2. Penyiapan
Material Amorf
8.3. Devitrivikas
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8.4. Mode Struktural

8.5. Cacdt, Ikatan
Dangling

8.6. Homogenitas

8.7. Teori Grifith
Rambatan Retak

8.8. Efek Difraks pada
Materials Amorf

8.9. Elektron dan
Konduktivitas
Listrik pada
Material amorf

8.10. Semikonduktor
Amorf:Efek Hall,
Fotokonduktivitas,
dan Xerografi

8.11.Sifat Terma
Material Amorf

8.12.Sifat Magnetik
Material Amorf

16 UJIAN SISIPAN I
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No Komponen Baobot (%)

1 | Patisipas Kuliah 20
2 | Tugas-tugas 20
3 | ljian Tengah Semester 25
4 | Ujian Semester 35
Jumlah 100




